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Stands Alone or in Your Design Flow
電磁界シミュレータを使いこなすことは簡単ではありま
せん． SONNETなら自由に使える無料版 SONNET Lite 
と日本語の詳しい入門書そして多くの書籍ですぐにト
レーニングを始めることができます． さらにモデル作成
の各段階ごとにアドバイスを指し示すクイックスタート
ガイド，そしてもちろんオンラインヘルプと直感的なデ
ザインが初心者の悩みを解消します．

また，主要な高周波 CAE設計環境とのインターフェースが
用意されています．

• Cadence® Virtuoso®
• Agilent EEsof EDA’s Advanced Design System (ADS)*
• Applied Wave Research’s Microwave Office® (MWO)

SONNETは平面多層構造の高周波電磁界シミュレータです．
閉空間モーメント法を用いるSONNETでのモデル抽出誤差は
一貫して1%以下であり、0.1% 未満の誤差で矛盾なく再現可
能な唯一の高周波電磁界シミュレータです。KHzからTHzに
わたるRFIC interconnect、MMIC そして高密度実装分野
で，SONNETは20年以上にわたって信頼されてきました．

* MWO™およびADS™とのインターフェースはSONNET Liteで直ぐに試すこと
ができます．
* A GENESYS™インターフェース for SONNETは Agilent EEsof EDA から入
手可能です。 



Extraction Models for Time and Frequency Domain
SONNETは，電磁界解析の結果から先進的な回路シミュレータ
に適したモデルを抽出することができます．

• S, Y, Zパラメータファイル - ほとんどの高周波回路シミュ
レータで利用できるTouchstoneとCadenceフォーマット．

• π型SPICEモデル - ポート間の相互インダクタンス(結合係
数)を含んだSPICEで利用できるπ型等価回路のネットリスト． 
小規模な回路網に適します．

• 広帯域SPICEネットリスト - 全周波数領域の電磁界解析結果
を再現する複雑な等価回路のSPICE可読なネットリスト．

• 結合線路行列モデル – Cadence® Spectre®  で利用できるN 
coupled transmission lineのRLGC行列です。
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高周波測定において測定値からコネクタやプローブの影響を
取り除くための校正が重要なことは言うまでもありません． 
高周波電磁界シミュレータにおいても，電磁界シミュレｰショ
ンモデルと外部の回路とを接続するポートの影響は取り除か
なければなりません． 

SONNETは100dBを越えるSパラメータのダイナミックレン
ジを実現するために，競合製品の中で最も厳密な校正手法を
採用しています． さらにSONNET独自のCo-Calibrated 
Internal Portは，電磁界シミュレーションモデルの内部に配
置されるICや能動素子と接続するためのポートに対しても精
密な校正を実現し，非線形やタイムドメインのシミュレー
ションを行う回路シミュレータとの厳密なインターフェース
が可能になりました． 

あるいは，電磁界シミュレーションモデルに含まれる多くの
直列あるいは並列のチューニング素子を Co-Calibrated 
Internal Portを介して回路シミュレータ中のモデルにすれば
高速なチューニングや最適化が可能になります．解析の98%
を電磁界シミュレーションで，チューニングと最適化を回路
シミュレータで行うわけで，電磁界シミュレーションの厳密
な解析を回路シミュレーションのスピードで利用できるので
す．

Advanced EM Port Technologies
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Desktop Parallel Processing

Efficient Modeling of Thick Conductors

Current x86 processor technology is built around multiple 
computing cores on the same CPU. If they are efficiently applied to 
a numerically intensive analysis, each of these cores can function 
like a separate 64-bit parallel processor. Harnessing these cores in 
parallel can produce processing gains that scale nearly linearly with 
the number of available cores.

Sonnet recognizes these processor technology advances, and has 
developed EM analysis engines to efficiently harness the power 
of parallel processing on multiple CPU cores. One frequency 
point is computed at a time, with the solution matrix distributed 
across the various processor cores in independent processes 
called “computing threads.” When completed, the results of each 
thread are quickly and efficiently combined, yielding nearly N-fold 
simulation time reduction for N cores.

For time-critical design cycles, combine our High Performance 
Solver engine with our emCluster® distributed computing solution 
to harness multiple computers for parallel frequency solutions to 
reduce very large simulations from hours to minutes.

Sonnet provides automatic meshing of circuit geometries, with 
special attention to potential problem spots in your circuits.  No 
adaptive meshing is needed; our meshing algorithms have been 
carefully tuned to recognize important circuit features that require 
higher meshing densities.  Edge meshing of transmission lines to 
capture the “edge current” effect is critical to accurate results, and is 
automatic in Sonnet.  A multi-sheet thick conductor model is used 
to properly capture field and current penetration into conductors 
when the skin depth becomes comparable to metal thickness—
crucial for accurate Q calculation of spiral inductors on silicon.

With our patented Conformal Meshing technology, Sonnet makes 
easy work of curved geometries and off-grid circuit elements with 
built-in edge current consideration for high accuracy models.  
Conformal Meshing requires a small fraction of the memory and 
time required of rectangular and triangular meshing techniques, 
and does not resort to error-prone itervative or sparse matrix 
techniques.
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Learn More
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info@sonnetsoftware.com
World-wide 01-315-453-3096
North America 1-877-7-SONNET

Fast Data Sweeps with Adaptive Band Synthesis

Components - Surface Mount Devices in EM 

With Sonnet’s unique Adaptive Band Synthesis (ABS) technique, you 
achieve detailed simulation results in a small fraction of the time 
required by point-by-point EM simulation. You define the band of 
interest and Sonnet’s ABS generates a fine resolution response over 
the entire band with the shortest simulation time possible. ABS 
adaptively selects the smallest number of discrete EM simulation 
samples possible, and provides a detailed broadband S-, Y- or 
Z-parameter data sweep. Overall simulation time is cut dramatically 
and fine spectral behavior is revealed with no reduction in accuracy! 
ABS is reliable and stable for bandwidths exceeding 100x.

Components are electrical model objects that can be embedded 
into your EM projects. Leveraging our new Co-calibrated™ Port 
technology, Components can be ideal lumped elements, surface 
mount device (SMD) vendor models, or device measurements 
for transistors, amplifiers, discretes and more. Components take 
the guess work out of SMD pad and terminal parasitic effects. 
Competing fast sweep methods require 40% or more discrete 
frequency samples in order to sweep the same frequency range.  
Sonnet saves you precious time.
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